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LASER IMPULSOWY DUZEJ MOCY CQYP 60
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CQYP 60 jest laserem poiprzewodnikowym wykonanﬁn z arsenku galu,
emitujgcym promieniowanie koherentne w zakresie podczerwieni.
Laser CQYP 50 pracuje impulsowo. Przyrzad posiada hermetycznie
zamknietg, wspdlosiowg obudowe. Uzywany jest w urzadzeniach
<ontrolnych o przeznaczeniu przemysiowym,
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Rys.1. Charakterystyka pradowo-napigciowa
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. Rys.2. Claafalcterystylia mocovo--pradova
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JARTOSCI DOPUSZCZALNE PARAMETROY

Szczytowe napiecie wsteczne URM 5V
Szczytowy prad przewodzenia Ty < L0 A
Diugosé impulsu tw Q55 s
Wispdtczynnik wypeinienia T 0,01%
o}
Temperatur ) ~40 + +55°°C
emperatura obudowy L + +55
5 ; = o
Temperatura przechowywania tStg =55 « +70°°C
PARAMETRY. CHARAKTERYSTYCZNE /t_ = 259G/
S e Wartosc Warunki
Parametr Symbol} Jedn, ' e
min, typ, | max, 2
| Szezytowa moc o
promieniowania | Py W 8 Loy <50
Szczytowy prad :
progowy ITOM A 8 15
Szczytowe na-
piqc@e pPrzevo-
dzenia UFM v 1153 IFM <40 A
Dxugos¢ obszaru
emitujgcego S pMm 250
Szerokosé
obszaru
emitujgcego d o 2
DXugosé fali
odpowiadajgca
maksimum gesto-
$ci monochroma~
tycznej mocy
promieniowania Ap. nm 800 900
Szerokosé po-
Yowkowa widma e i . e
romieniowania nm ’ o S 40
P 0,5 FM |
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